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Beskrivelse af diagram for Superphone Trans_Weekend
Som d.et fremg&r af blokdj.agrammet bestAr mod"tageren af falgendetrln:
selvsvingende b1and"er, mellenfrekvensforstrrker, detektor, LF for_sterker, d.river og uilgangstrin.

Selvryiqqende 01an4i4gs t r.Ln.
Fsrste trin i modtageren fungerer som kombineret blander og oscilla_
1o=, Ind.gangssignaletl de-.r: opfanges af ferritantennen, kobies via enlavohinsvikling p& antennekrer!.sen, sorn afstenmes af C 1r gennem C !til basis p& forste transistor, Oscillatoren afste**"= if 0 2. yedhjelp af sekund.erspolen i oscillatorkred.sen f&s den nrad.yeird.ige tiI_bagekobling fra kollektoren. Oscillatorspandingen kobLes fra et ud^_tag gennem C 10 inrl pS emitteren. irF signalet isres fra kollektorenind pE eb udtag pe 1. r,{F btndfij-ters primervikling.
R 1, R J og R zf give:: den nodvenrlige forspand.ing .oA basis og sorgersamtidig for, at arbejdspunktet er tilstr*ttetigt stabiliseret foranrlringer i temperaturen og for variationer ved. evt. uclskiftning af
l:":"1:torer. Kollektorspendingen tilfares gennem R 21 rter afkoblesdt u tt.

'iF fors terkeren.
Mellemfrekvensforstarkeren best&r af transistorerne TR 2 og TR , ijordet emitterkobling, samt d.e tre iv{}. b&nofiltre, d.er er afstemt ti1447 KHz. tr'or at kunne anvend.e kredskapaciteter ned. en rinelig verdiler kollektor og basis fart ind pfl udtag pg henholdsvis primar og se_kund.ar bEndfilterspole. EmlLterne er afkobl_ede ti1 stel gennem hen_holC.svis C 1) og C 22. Basisforspendingen til forste ir,IF transistorf&s _gennen R 5, R 9 og R 13. KoLleirto"Jp*r,airgen ti1 sarune transistortilfares gennea R l, der afkobles af C i6.
Basisforspendingen tll 2. lfF transistor tilfsres gennerd R B, R 1O ogR 11. EmittermorLstanden R 11 er afkoblet med C 22. Kollektoren erfsrt direkte gennem lavohrnsviklingen ti1 minusled.ningen,.
MF signalet fares fra udterget p& sekurrrj.arspolen i 1. l\G,til basis aftransistor 2, hvori det forst*rke". Fra kollektoren af transistor 2fores signalet gennem 2. ,tF o&ndf11ter til transis tor J, hvor det i_gen forsteerkes og fores vid.ere til ud+,aget.o& sekund.erspolen pe j.tr8 bAndfilter.
For at neutralisere virkningen a.f koljektor./basls _ kapaciteten foreskol-lektorforspandingen ti1 basis gennem en mo,jkobtingsiritting og enkondensator. I de to UiF trin er d.et henhol,isvis C 1{ og C 2J,

tektor AVC dslsb
Fra l. T\tF fsres signalet til d.ebektoren _ en germaniumdiode _ hvord.et ensrettes. LF signalet ud.tages over potentiometeret R 1r5. Jcvn_stromsgennemgangen gennem R 15 sparres al C 19, Fra dioden f&s og.sg,den nodvendige AVC spenCing til regulering af MF trinets forsterk_ning. Et transistortrins forsterkning kan"r"gri"r"" ved at regulere

&



emitterstromnen. Denne metori.e er ar-ivend"t her, ved at fsre en speen-
d.ing tilbage ti1 basis p& forste llil forsterker. Denne spand.ing en
drer basi-sstrommen, hvorverl rnan f&r en forstprket antlring i emit-
terstrgmnen.
AVC spend.ingen fares fra detektoren til filteret R 9 - C 17 - C 18.
Et kraftigt signal vi1 give en positiv :endring p& basis og d.erved
nedsette eraitterstromrnen, og da en'minCre ernitterstram qiver en min-
dre forstarkning opn&s den onskeCe automatiske forsterkningsregule-
ring.
LF forsterkeren.
LF spandingen oyer voluaenkontz'olIen R 16 tilfores basis p& LF for-
sterkeren gennem C l0 over e',, korrektionsnetverk R 17, C 29. Jaevn-
spendingen tiI basis f&s fra spmnd.ingsd.eleren R 19, R 20 og emitter-
rnodstand.en R 21 afkobl-et af C 11. Kollektorjevnspendingen tilfsres
gennem B, 22,
Det forsterkede LF signal fores fra kollektoren pA transistor z| gen-
nem et tonekontrolkred.sla'o R 21, C 11 og over overfaringskond.ensato-
ren C 14 tiJ' basis p& drivertransistoren TR 5. Til denne transistor
fores d.esud.en en modkoblinesspending fra ud-gangstrinet genneri- R ))parallei med. C 17. Herved opn&s en formind.skelse af forvrengiringen
samt en tcnekorrektion. Ie'" forstarkeCe signal tilfares d"ri_vertrans-
formatoren, hvis primerside er forsynet rned. et frekvensko:'rektions-
netverk F,27, C 15, Fra drivertransfornatorens sekundarsid.e fores
signalet tiI udi3angstrinet, der best&r af rransistorerne TR 6 og
TR 7 i push-pu11 kobling. Jaevnsp;endingen tiI basis f&s fra potentio-
metret R 28, R 29t R J0. tr'or at un,lg& det store effekttab, en emit-
termodstand. vil1e for&rsage i nusir-pull trinet, har man ud.eladt d.en-
ne og i sted-et anvendt en NTC nod.stand R l0 ti1 temperaturstabilise-
ring af trinet. Ved hjelp af R 28 kan hvilestrommen i ud.gangstrinet
intistilles (4r j rnA). HviLestrsmmen kan m5les ved at lndskyde et rnil-
liamperemeter i trlledningen ti1 nid.tpunktet pA ud.gangstransforne-
rens prinersid.e. Over udgangstransformatoren find.es et RC led R 12t
C 28 til forliind.ring af uanskede svingninger og til at give en pas-
sende frelcvenskarakteristir.
NB!
Ved justeringen af hvilestrsmmen i udgangstrinet advares mod at dreje
d.et senivariable potentiometer R 28 uden santidlg at m&l-e hvilestrsm-
men, da selv en kortvarig overbelastning af transistorerne kan od.e-
lagge disse.


